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POLSKO-JAPO NSKA WY ZSZA SZKOtA

LABORATORIUM PODSTAW

TECHNIK KOMPUTEROWYCH ELEKTRONIKI
Cw. BADANIE BIERNYCH ELEMENTOW Rok: akad.
2 ELEKTRONICZNYCH
Imie i Nazwisko Ocena Data wykonania ¢wiczenia
Prowadzgcy zajecia
2.3.1. Badanie wia $ciwo $ci rezystora
2.3.1.1. Pomiar rezystancji omomierzem
Tab.1.
I:eoznacz Rzakr R oR
Q Q Q %
R1
R2
R3
R4

Uwaga.:

 odczyta¢ wartos$c rezystanciji z rezystorow i wpisac do kolumny Roznacz
+ dla kazdego rezystora wybrac najnizszy mozliwy zakres pomiarowy omomierza
» wynik pomiaru rezystancji podac z precyzjg, jakg zapewnia przyrzad

Wzory i obliczenia

Dla multimetru M4650B

Dla multimetru MX-620

Dla zakresu 200Q:

dla pozostatych
zakresow:

dla pozostatych

Dla zakresu 2MQ: sakreséw

5R = 0206+ i 100%

5R = 015% +: 100%

OR =15%+ S 100% | SR =08%+ 4 [100%
n n

gdzie:

n — wskazanie multimetru z pominieciem kropki dziesietne;j
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2.3.1.2. Obserwacja zale znosci fazowych mi edzy pr adem i napi eciem dla rezystora

Whioski

Szkic obrazu z ekranu oscyloskopu

2.3.2.1. Obserwacja zale znosci fazowych mi edzy pr adem i napi eciem dla
kondensatora

Whioski

Szkic obrazu z ekranu oscyloskopu

2.3.3.1. Obserwacja zale znosci fazowych mi edzy pr adem i napi eciem dla cewki

indukcyjnej
Cy =
Cy]_ =
B B o o e B o e o S S | CyZ -
WhioskKi

Szkic obrazu z ekranu oscyloskopu
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2.3.2. Badanie wia sciwo sci kondensatora
2.3.2.2. Pomiar charakterystyki amplitudowej filtru dolnoprzepustowego RC

Tab.2.
p. f a Cy1 Uwe b Cy2 Uy K1 k
Hz dz Vidz \Y, dz Vidz \Y, VIV dB
1
2
3
4
S
6
7
8

a — odcinek odpowiadajgcy na ekranie wartosci miedzy-szczytowej sygnatu wejsciowego (okreslony z
precyzjg 0.1 dz.)

b — odcinek odpowiadajgcy na ekranie wartosci miedzy-szczytowej sygnatu wyjsciowego (okre$lony z
precyzjg 0.1 dz.)

Wzory i obliczenia

Napiecie wejsciowe: Napiecie wyjsciowe: Wzmaocnienie: Wzmocnienie w dB:
— — U —
U, =alC, u,, =blC,, K, =" k = 20llogk,
Uwe
[dB] 4 k
0 f3dB z wykresu =
f3dB do swiadcz.
-10 =
WhioskKi
-20
-30
f
40 200 300 500 2k 3k 5k 20k 30k 50k 200k 500k 2M r
1k 10k 100k M [HZ]

Charakterystyka amplitudowa filtru dolnoprzepustowego RC
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2.3.3. Badanie wia sciwo sci cewki indukcyjnej
2.3.3.2. Pomiar charakterystyki amplitudowej filtru dolnoprzepustowego LR

Tab.3.
p. f a Cy1 Uwe b Cy2 Uy K1 k
Hz dz Vidz \Y, dz Vidz \Y, VIV dB
1
2
3
4
5
6
7
8

a — odcinek odpowiadajgcy na ekranie wartosci miedzy-szczytowej sygnatu wejsciowego (okreslony z
precyzjg 0.1 dz.)

b — odcinek odpowiadajgcy na ekranie wartosci miedzy-szczytowej sygnatu wyjsciowego (okre$lony z
precyzjg 0.1 dz.)

Wzory i obliczenia

Napiecie wejsciowe: Napiecie wyjsciowe: Wzmaocnienie: Wzmocnienie w dB:
— — U —
U, =alC, u,, =blC,, K, =~ k = 20llogk,
Uwe
[dB] 4 k
0 f3dB z wykresu =
f3dB do swiadcz.
-10 =
WhioskKi
-20
-30
f
40 200 300 500 2k 3k 5k 20k 30k 50k 200k 500k 2M r
1k 10k 100k M [HZ]

Charakterystyka amplitudowa filtru dolnoprzepustowego LR

Oszacowanie warto $ci indukcyjno $ci cewki:
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2.3.4. Badanie wia $ciwo sci diody potprzewodnikowej
2.3.4.1. Pomiar charakterystyki statycznej diody p6  tprzewodnikowej

Tab.4. R1 = R
U Up Ip
Lp.
\Y \Y mA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 =

Charakterystyka statyczna diody Ip=f(Up)
Wzory i obliczenia

Natezenie pradu wyliczy¢ ze wzoru: | =

2.3.4.2. Obserwacja pracy uktadu prostowniczego

Szkic obrazu z ekranu oscyloskopu



